Sensor delgado e integrado

Sensor fotoeléctrico compacto para deteccion a larga distancia

©Caracteristicas

PR

1 Facil de montar por su forma plana sreu T
N .z ~ =~ ‘-
I Posibilidad de deteccion hasta 3m con su tamafio pequefio & &

N 12- VS

I Proteccion IP67 a prueba de agua (estandar IEC)

Lea antes del uso "Precauciones de seguridad"
en el manual de operacion”

©Especificaciones

Modelos BPS3M-TDT | BPS3M-TDTL | BPS3M-TDT-P | BPS3M-TDTL-P
Tipo de deteccion Tipo barrera
Objeto detectado Material opaco de Min. £5mm
Modo de operacién Dark ON | Light ON | Dark ON | Light ON
Distancia de deteccion 3m
Tiempo de respuesta Max. 1ms
Alimentacién 12-24VCC £10%(ondulacion P-P: Max. 10%)
Consumo de corriente Max. 20mA
Fuente de luz LED infrarrojo (modulado)
Salida NPN colector abierto Salida PNP colector abierto
Salida de control = voltgje de carga: m_ax. 30VCC, = voltqje de salida: (rlnin. alimentacion-2.5) (sKe)nsor
corriente de carga: Max. 100mA, corriente de carga: Max. 100mA, e
voltaje residual: Max. 1V
Circuito de proteccion Proteccion contra inversion de polaridad, proteccién contra corto circuito
Indicador Emisor: indicador de alimentacion (LED rojo), Receptor: indicador de operacién (LED rojo)
Conexion Precableado
Resistencia de aislamiento Min. 20MW(a 500VCC mega)
Resistencia al ruido +240V onda cuadrada de ruido (ancho de pulso:1us) por simulador de ruido
Rigidez dieléctrica 1,000VCA 50/60Hz por 1minuto
Vibracion Amplitud de 1.5mm a frecuencia de 10 ~ 55Hz en cada direccion de X, Y, Z por 2 horas
Golpe 500m/s?(50G) en direcciones X, Y, Z por 3 veces
lluminacién ambiente Luz solar: Max. 11,000/x, luz incandescente: Max. 3,000/x
Temperatura ambiente -20 ~ +65°C(en condicién de no congelamiento), almacenaje: -25 ~ +70°C
Humedad ambiente 35 ~ 85%RH, almacenaje: 35 ~ 90%RH
Protecciéon IP67(estandar IEC)
Materiales Cuerpo: PC
Cables *Emisor: £3mm, 2P *Receptor: £3mm, 3P sLongitud: 2m
Certificaciones c E
Peso de la unidad Aprox. 669
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Serie BPS

©Datos importantes

Método de medicion
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©Diagrama de salidas de control

I Salida NPN colector abierto

©Modo de operacion

Circuito sensor fotoeléctrico Conexién Modo Light ON Modo Dark ON
< A (Café)+V
 [Carga Operacié6n ~ ON
Modo A(Negro)sa"da del receptor  opf _. _._
Dark ON _hy 12-24VCC
7 4 Max. 100mA -
Indicadorde gy
~ (LED) OFF
I Salida PNP colector abierto
Circuito sensor fotoeléctrico Conexién salidatR N _._-_ -_._-
OFF
» (Café)+V
Proteccion 3.3W L Max. 100mA Nota)Si la terminal de salida de control esta en corto circuito o en
Modo I copre ' 2 ﬁ 1 1o2avCC condicion de sobrecorriente, la salida de control se apagara
Dark ON (Negro)salida T debido al circuito de proteccion.
Note)El modo Dark ON es estandar, y el modo Light ON
i (Azulov (Activacion de la salida a recibir luz) se vende por separado.

©Conexiones
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©Dimensiones

I Cubierta (se vende por separado)
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Sensor con amplificador integrado para uso general

Sensor fotoeléctrico pequefio y ligero

©Caracteristicas

1 Facil de montar en espacios estrechos por su tamafio
pequefio y peso ligero.
I Comodidad en el ajuste de sensibilidad con el uso de

un control de ajuste de sensibilidad externo
(Aplica solo para el tipo difuso reflexivo)
I Montaje facil por medio de tornillos.

I Circuito de proteccion de inversion de polaridad.

—_— ") -

Lea antes del uso "Precauciones de seguridad”
en el manual de operacién”

(MS-2) (MS-5)

Ce

©Especificaciones

TMS-5 se vende por separado.

Modelos BM3M-TDT BM1M-MDT BM200-DDT

Tipo de deteccion Tipo barrera Retroreflectivo Difuso reflectivo

Distancia de deteccion 3m (*1) 0.1~1m (*2) 200mm

e e i oo onsicito

Histéresis Max. 10% de la distancia
ajustada

Tiempo de respuesta Max. 3ms

Alimentacion 12-24VCC +10%(ondulacion P-P : Max. 10%)

Consumo de corriente Max. 45mA Max. 40mA

Fuente de luz LED infrarrojo (modulado)

Ajuste de sensibilidad Fijo Ajustable

Modo de operacion Dark ON Light ON Dark ON

Salida de control

Salida NPN colector abierto F voltaje de carga: max. 30VCC, corriente de carga: Max. 100mA,
voltaje residual: Max. 1V

Circuito de proteccion

Proteccion contra inversion de polaridad

Indicador Indicador de operacion: LED rojo
Conexion Precableado
Resistencia de aislamiento Min. 20MW(a 500VCC mega)

Resistencia al ruido

+240V onda cuadrada de ruido (ancho de pulso:1us) por simulador de ruido

Rigidez dieléctrica

1,000VCA 50/60Hz por 1minuto

Vibracion

Amplitud de 1.5mm a frecuencia de 10 ~ 55Hz en cada direccién de X, Y, Z por 2 horas

Golpe

500m/s?(50G) en direcciones X, Y, Z por 3 veces

lluminacién ambiente

Luz solar: Max. 11,000/x, luz incandescente: Max. 3,000/x

Temperatura ambiente

-10 ~ +60°C(en condicién de no congelamiento), almacenaje: -25 ~ +70°C

Humedad ambiente

35 ~ 85%RH, almacenaje: 35 ~ 85%RH

Materiales Cuerpo : ABS, Lentes : PMMA
Cables 3P(2P tipo barrera), £4mm, Longitud : 2m
) Individual | Reflector(MS-2) | Herramienta de ajuste
Accesorios — -
Comun Soporte de fijacion, tornillos y tuercas

Certificaciones

C€

Peso de la unidad

Aprox. 105¢g | Aprox. 88g

Aprox. 170g |

T(*1)Es la distancia de montaje entre el sensor y el reflector MS-2, es igual cuando se usa el MS-5. Es detectable por debajo de 0.1m.

T(*2)Es para papel blanco no brillante (100 T 100mm)
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Serie BM

©Datos importantes

OTipo barrera

I1BM3M-TDT
Caracteristicas de desplazamiento paralelo Caracteristicas del angulo
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Sensor con amplificador integrado para uso general

©Diagrama de salidas de control ©Modo de operacion

Circuito sensor fotoeléctrico | Conexion

Operacion I: ON
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Retroreflectivo : BM1IM-MDT . I: ON
Difuso reflectivo : BM200-DDT Salida TR OFF

©Conexiones

Tipo barrera (Dark ON)
(Caféyrv I1BM3M-TDT1 I1BM3M-TDT2 (Café)+Vv
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Serie BM

©Montaje y ajuste de sensibilidad
OTipo barrera

1. Alimente el sensor fotoeléctrico, después de colocar el
emisor y receptor de frente.

2. Coloque el receptor en medio del rango de operacién
del indicador moviendo el receptor y el emisor
derecha-izquierda y arriba-abajo.

3.Ajuste en direccion arriba-abajo de la misma manera.

4. Después del ajuste, verifique la estabilidad en la
operacion, colocando el objeto en el eje optico.

TSi el objeto de deteccién es translicido o mas pequefio

de £8mm, el sensor puede no detectarlo debido a que
la luz lo penetra.

Mover Receptor
izquierda-derecha
0 -
o OO
22 |

Mover arriba-abajo
Emisor

©OTipo difuso reflectivo

1. La sensibilidad debera ajustarse dependiendo del objeto
a detectar o lugar de montaje.

2. Coloque el objeto en posicion para detectarlo con el
haz, gire el ajuste hasta la posicion (a) hasta donde el
indicador encienda desde la posicion min. del ajuste.

3. Tome el objeto fuera del area de deteccion, gire el ajuste
hasta la posicién (b) donde el indicador se enciende.
Si el indicador no se enciende, entonces la posicion
max. es la posicion (b).

4. Coloque el ajuste a la mitad de los dos extremos (a)

y (b).
" Objeto de
deteccion
Posicion
(@ éptima
Sensor
fotoeléctrico (b)
MIN  MAX

TLa distancia de deteccion indicada en la tabla de
especificacion es para papel blanco no brillante de
200 T 200mm. Podria haber diferencias dependiendo del
tamafio, superficie y brillo del objeto.

ORetro reflectivo

1. Alimente el sensor fotoeléctrico, después de colocar el
emisor y el reflector (MS-2) de frente.

2. Coloque el reflector en medio del rango en operacioén
del indicador moviendo el reflector o sensor derecha-
izquierda y arriba-abajo.

3.Ajuste en direccion arriba-abajo de la misma manera.

4. Después del ajuste, verifique la estabilidad en la
operacion, colocando el objeto en el eje optico.

TSi usa mas de 2 sensores fotoeléctricos en paralelo, el

espacio entre ellos debera ser mas de 30 cm.

Mover Reflector
izquierda-derecha
q (MS-2)
Sensor >

fotoeléctrico a0
e OO
e l

Mover arriba-abajo

T Si el nivel de reflectancia del objeto es mayor que el
papel blanco no brillante, puede provocar un
malfuncionamiento por reflexién con el objeto cuando
este se encuentra cerca del sensor fotoeléctrico.

Por eso debe haber suficiente espacio entre el objeto
y el sensor fotoeléctrico o deberéa colocar la superficie
del objeto a un angulo de 30°~45° contra el eje dptico.

Reflector
(MS-2)

Objeto de
deteccion

TSi el lugar de instalacion es muy pequefio,
use el reflector MS-5 en vez del MS-2 para
la misma distancia de deteccién.

<MS-5 >
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Deteccion lateral con amplificador integrado

Sensor de alta velocidad de respuesta con circuito de proteccion de salida integrado

©Caracteristicas
I Proteccion contra inversion de polaridad y sobrecorriente
I Alta velocidad de respuesta: por abajo de 1ms
I Modos Light ON/Dark ON seleccionables por cable de control.

I Potenciometro de ajuste de sensibilidad integrado.

(Excepto para el tipo barrera)

4'!
' <

Lea antes del uso "Precauciones de seguridad”
en el manual de operacion”

c E (MS-2)  (MS-5)

©Especificaciones

TMS-5 se vende por separado.

Modelos BMS5M-TDT BMS2M-MDT BMS300-DDT
BMS5M-TDT-P BMS2M-MDT-P BMS300-DDT-P
Tipo de deteccion Tipo barrera Retro reflectivo Difuso reflectivo
Distancia de deteccion 5m (*1) 0.1~2m (*2) 300mm
) Material opaco de Material opaco de Material opaco
Objeto detectado Min. £10mm Min. £60mm transparente, translucido
Histéresis Max. 20% de la distancia
ajustada
Tiempo de respuesta Max. 1ms
Alimentacién 12-24VCC +10%(ondulacion P-P : Max. 10%)
Consumo de corriente Max. 50mA | Max. 45mA
Fuente de luz LED infrarrojo (modulado)
Ajuste de sensibilidad | Ajustable

Modo de operacién

Light ON, Dark ON seleccionable por cable de control

Salida de control

I Salida NPN colector abierto F voltaje de carga: max. 30VCC, corriente de carga: Max. 200mA,
voltaje residual: Max. 1V

I Salida PNP colector abierto F voltaje de salida: Min. (alimentacién-2.5)V,
corriente de carga: Max. 200mA

Circuito de proteccién

Circuito de proteccion de inversion de polaridad, salida en corto circuito (sobrecorriente)

Indicador Indicador de operacion: LED rojo, indicador de alimentacion: LED rojo (BMS5M-TDT1)
Conexion Precableado
Resistencia de aislamiento Min. 20MW (a 500VCC mega)

Resistencia al ruido

+240V onda cuadrada de ruido (ancho de pulso:1pus) por simulador de ruido

Rigidez dieléctrica

1,000VCA 50/60Hz por 1minuto

Vibracion

Amplitud de 1.5mm a frecuencia de 10 ~ 55Hz en cada direccion de X, Y, Z por 2 horas

Golpe

500m/s? (50G) en direcciones X, Y, Z por 3 veces

lluminaciéon ambiente

Luz solar: Max. 11,000/x, luz incandescente: Max. 3,000/x (recepcion de iluminacién)

Temperatura ambiente

-10 ~ +60°C (en condicién de no congelamiento), almacenaje: -25 ~ +70°C

Humedad ambiente

35 ~ 85%RH, almacenaje: 35 ~ 85%RH

Materiales Cuerpo:ABS, Lentes: Acrilico (Retroreflexivo: PC)
Cables 4P, £5mm, Longitud: 2m (Emisor el tipo barrera: 2P,/£5mm, longitud:2m)

Individual Reflectqr (MS_Z)'. Herramienta de ajuste
Accesorios Herramienta de ajuste

Comdn Soporte de fijacion, tornillos y tuercas

Certificaciones

ce

Peso de la unidad

Aprox. 180g | Aprox. 110g Aprox. 100g

T(*1)Es la distancia de montaje entre el sensor y el reflector MS-2, es igual cuando se usa el MS-5. Es detectable por debajo de

0.1m.

T(*2)Es para papel blanco no brillante (100 T 200mm)
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Serie BMS

©Datos importantes

OTipo barrera

IBMS5M-TDT  IBMS5M-TDT-P
Caracteristicas de desplazamiento paralelo Caracteristicas del angulo
Método de medicion Datos Método de medicion Datos
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Posicion de operacion (1 (mm)
ORetroreflectivo
IBMS2M-MDT IBMS2M-MDT-P

Caracteristicas de desplazamiento paralelo

Caracteristicas del angulo del sensor

Método de medicion

Método de medicion

Reflector(MS-2)
| T
o L

I

Retro reflectivo

Distancia de deteccion L (m)
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ORetroreflectivo
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ODifuso reflectivo

1BMS300-DDT
I1BMS300-DDT-P

Caracteristicas del angulo del reflector

Caracteristicas del area de deteccion

I1zquierda «+— Centro — Derecha

Angulo de operacion (s )

Método de medicion Datos Método de medicion Datos
Objeto estandar de deteccion
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Deteccion lateral con amplificador integrado

©Diagrama de salidas de control

I Salida NPN colector abierto I Salida PNP colector abierto
Circuito sensor fotoeléctrico Conexion Circuito sensor fotoeléctrico Conexion
— < O (Café)+Vv et — » A (Café)+Vv P
& <*---------
: . agd | OON) of ]| 15w hd (D-ON)
= A (Negro)salida ! g Proteccion 5 L Max.. 200mA !
s hd . : 2 ['] sobrecorriente A 39V + 1
\ = : HEPPS \
£ — Max. 200mA —12-24VCC a i (Negro)salida T 12-2aveC ,
g Proteccion X 39V - ' 2 O i
= | |sobrecorriente H = : a H
3 15w (Azulov won) 1| [|2 A (Azunov BZE3 | (LON)
= O <-------- o ] O - Sttt
O T 10kw H
13\1;3\/ :O(Blanco) Control | | A O(Blanco) Control
Tipo barrera : BMS5M-TDT2, Retro reflectivo : BMS2M-MDT Tipo barrera: BMS5M-TDT2-P, Retroreflexivo : BMS2M-MDT-P
Difuso reflectivo : BMS300-DDT Difuso reflectivo : BMS300-DDT-P

TSeleccion de modo Light ON / Dark ON con cable de control I: Light ON : Conectar el cable de control a OV
(Blanco) Dark ON : Conectar el cable de control a +V

©Modo de operacion

Receptor

Receptor [ OFF p [ OFF
Modo  |indicador de operacién[ ON Modo Indicador de operacion - ON

Light ON (LED) OFF —| |—| |— Dark ON (LED) OFF

ON . ON
i I | I | Salida TR
Salida TR OFF OFF

©Conexiones

IR
IR

BMS5M-TDT, BMS5M-TDT-P BMS2M-MDT, BMS2M-MDT-P BMS300-DDT, BMS300-DDT-P
Emisor Indicador de Receptor Indicado'r,de InOdFice?:;Bge
alimentacién _«— Indicador de operacion
operacion y ;”
> II o > e N I E Reflector > > II Objeto de
) i ms-2) deteccion

Objeto de . I

deteccion Objeto de

deteccion —
(K)
@ @ @ @ Sensor
Café ) 1T café 12-24VCC fotoeléctrico
.| 12-24vce *7 DION “i DION
Azul ]'
L/ON iL/ON
L/ON Blanco(Control)
Blanco (Control) Blanco(Control) ‘
«Conexion de carga para salida NPN - Conexion de carga para salida NPN =Conexion de carga para salida NPN
» Conexion de carga para salida PNP ps - gap " , Conexion de carga para salida PNP
. Conexién de carga para salida PNP

TFuncionara en Dark ON cuando la linea de control esta abierta.

©Dimensiones

Ajuste

1 Soporte . (Excepto para
1 Producto el tipo barrera)
<t o~
Indicador de operacion %‘ 8|
16 Eje 6ptico 28.5 (indicador de
—— » alimentacion en |
$ el emisor) 205 ‘
P o
‘ < 16 Eje Gptico 28.5
% '
| 8l ./
' 3 T <
|
: By - ‘ 7
| @@ 5 L7
‘ ‘ 1 : ©
u«Cable:/Ezt, 2m “ ‘ ‘ B Tornillo M4
75| 15 } /

! 13.5 u if’ A Tornillo M4
= (Unidad:mm)
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Serie BMS

-

I Reflector
<MS-2 > <MS-5 >
40.5 _ 154
‘ N & 12
F 3 ] ﬂ 7
B of
[ HEIE
| w o
o
© F v
1 1
1 2-£22
' 1l 278 242

1 Soporte

B2
g
¥

20.4

13.2
132,
JL]
=
10

-
te

o
=}
3]

5
%‘ 25
[

L i

‘ (Unidad:mm)

©Montaje y ajuste de sensibilidad

Alimente el sensor fotoeléctrico, después colocar el emisor y receptor de frente y entonces ajuste el eje optico y la

sensibilidad como a continuacion;
OAjuste del eje 6ptico
1. Tipo barrera
Coloque el sensor fotoeléctrico en medio del rango
de operacion del indicador moviendo el receptor o el
emisor derecha-izquierda y arriba-abajo.

Mover
izquierda-derecha

. Receptor

Mover arriba-abajo

2. Tipo retroreflectivo
Monte el sensor fotoeléctrico y el reflector de frente
y fijelos en medio del rango de operacion del
indicador moviendo el reflector derecha-izquierda y

arriba-abajo.
Mover 1
izquierda-derecha G, Reflector
Sensor - 1l (MS-2)
fotoeléctrico . ~

Mover arriba-abajo

3. Tipo difuso reflectivo
Monte el sensor fotoeléctrico y el objeto, fijelos en
medio del rango de operacion del indicador
moviendo el sensor fotoeléctrico derecha-izquierda
arriba-abajo.

Sensor
fotoeléctrico

Objeto de
deteccion

TSi el lugar de instalacién es muy pequefio,

2. Tipo difuso reflectivo <MS-5>

©Ajuste de sensibilidad
1. Tipo retroreflectivo

Coloque el ajuste en la posicion max. y verifique si el
sensor opera normalmente al pasar el objeto dentro
del &rea de deteccion del sensor.

Si el sensor no trabaja normalmente debido al ruido o
reflejantes ajenos, aumente el ajuste lentamente hacia
la posicion.

TSi la reflexion del objeto es mayor a la del papel blanco

no brillante, puede haber un malfuncionamiento por
reflexion del objeto cuando este se encuentra cerca
del sensor fotoeléctrico.
Por consiguiente debera haber espacio suficiente entre
el objeto y el sensor fotoeléctrico, o la superficie del
objeto debera colocarse en un angulo de 30°~45°
contra el eje éptico.

30°~45 °

Reflector
(MS-2)

NILEN E"'ET

Objeto de deteccion

use el reflector MS-5 en vez del MS-2 para
la misma distancia de deteccion.

-

Coloque el objeto en posicion para detectarlo con el
haz, gire el ajuste hasta la posicién (a) hasta donde el
indicador encienda desde el min. del ajuste. Tome el
objeto fuera del area de deteccion, gire el ajuste hasta
la posicion (b) donde el indicador se enciende.

Si el indicador no se

enciende, entonces la @) Péoiiif:]‘;”
posicion max. es la posicion P
(b). Coloque el ajuste a la A

mitad de los dos extremos - (b)

a)y (b). MIN MAX
@)y (b) SENS

TAsegurese de no realizar la operacién de manera
inestable del sensor debido al fondo o lado de montaje.
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Sensor de voltaje universal y amplificador integrado

Sensor compacto de voltaje universal y amplificador integrado

©Caracteristicas

I Pequefio y de voltaje universal.

I Facil instalacion con LED's indicadores en el sensor.

1 Ajuste de modos de operacion por medio de interruptor.
(Light ON/Dark ON)

ILED indicador de estado y salida

1 Foto diodo integrado para luz ambiente y ruido
eléctrico.

Lea antes del uso "Precauciones de seguridad” (MS-4)
en el manual de operacion”

TMS-4 se vende por separado.

©Especificaciones

I Alimentacién CA/CC, salida a relevador

Modelos BEN10M-TFR BEN5M-MFR BEN3M-PFR BEN300-DFR
Tipo de deteccion Tipo barrera ﬁ?ggoer:tg?g;? (coﬁ?itl?r)orgg'ls;tii:; do) Difuso reflectivo
Distancia de deteccion 10m (*1) 0.1 ~5m (*1) 0.1 ~3m (*2) 300mm
Objeto detectado Ma&?:ékol%ani%de Material opaco de Min. £60mm trans:)/laarteer:ltzl, ?rg?gl)ﬂci do
Histéresis Max 20% de la
distancia ajustada
Tiempo de respuesta Max. 20ms
Alimentacion 24-240VCA +10% 50/60Hz, 24-240VCC +10%(ondulacion P-P:Max. 10%)
Consumo de potencia Max. 4VA
Fuente de luz LED infrarrojo (modulado) LED r(?jo LED infrarrojo (modulado)
(modulado: 660nm)
Ajuste de sensibilidad _— Potenciometro
Modo de operacion Light ON, Dark ON seleccionable por interruptor
Salida a relevador (capacidad del contacto: 30VCC 3A carga resistiva, (slz)nsor
Salida de control 250VCA 3A carga resistiva, composicion del relevador: 1c) fotoeléctrico
Ciclo de vida del relevador Mecanica: Min. 50,000,000, Eléctrica : Min. 100,000
Elemento receptor de luz Foto diodo Cl integrado
Indicador o Indicadqr de ope_racién: n.aranja, indicador de egtapilidgfi: verdg .
(El'indicador naranja en emisor del tipo barrera es para la indicacion de alimentacion)
Conexion Precableado
Resistencia de aislamiento Min. 20MW(a 500VCC mega)
Resistencia al ruido +1,000V onda cuadrada de ruido (ancho de pulso:1us) por simulador de ruido
Rigidez dieléctrica 1,000VCA 50/60Hz por 1minuto
i . [Mecanica Amplitud de 1.5mm a frecuencia de 10 ~ 55Hz en cada direccion de X, Y, Z por 2 horas
Vibracion Malfuncion. Amplitud de 1.5mm a frecuencia de 10 ~ 55Hz en cada direccion de X, Y, Z por 10 minutos
Mecénica 500m/s?(50G) en direcciones X, Y, Z por 3 veces
Golpe Malfuncion. 100m/s?(10G) en direcciones X, Y, Z por 3 veces
lluminacién ambiente Luz solar: Max. 11,000/x, luz incandescente: Max. 3,000/x
Temperatura ambiente -20 ~ +65°C(en condicién de no congelamiento), almacenaje: -25 ~ +70°C
Humedad ambiente 35 ~ 85%RH, almacenaje: 35 ~ 85%RH
Materiales Cuerpo : ABS, Cubierta de lentes : Acrilico, Lentes : Acrilico
Proteccion IP50(estandar IEC)
Cables /E6.0mm, 5P, Longitud: 2m
. Individual R — | Reflector(MS-2), herramienta de ajuste | Herramienta de ajuste
Accesorios
Comun Soporte de fijacion, tornillos y tuercas
Peso de la unidad Aprox. 3549 | Aprox. 208g | Aprox. 195¢g

T(*1) Es la distancia de montaje entre el sensor y el reflector MS-2, es igual cuando se usa el MS-4. Es detectable por debajo de 0.1m.

T(*2) Es para papel blanco no brillante (100 T 100mm)
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Serie BEN

I Alimentacién CC

, salida de estado sélido

Modelos BEN1OM-TDT BEN5M-MDT BEN3M-PDT BEN300-DDT
) » . Retro reflectivo . .
Tipo de deteccion Barrera Retro reflectivo (con filtro polarizado) Difuso reflectivo
Distancia de deteccion 10m (*1) 0.1 ~5m (*1) 0.1~3m (*2) 300mm
Material opaco de . . Material opaco
Objeto detectado Min. £16mm Material opaco de Min. £60mm transparente, transltcido
. Max. 20% de la distancia
Histéresis .
ajustada
Tiempo de respuesta Max. 1ms
Alimentacion 12-24VCC +10%(ondulacion P-P : Max. 10%)
Consumo de corriente Max. 40mA
. . LED rojo . .
LED infrarrojo (modulado LED infi |
Fuente de luz jo ( ) (modulado: 660nm) infrarrojo (modulado)
Ajuste de sensibilidad | Ajustable

Modo de operacién

Light ON, Dark ON seleccionable por interruptor

Salida de control

Salida NPN/PNP simultanea
«Salida NPN colector abierto F voltaje de carga: max. 30VCC, corriente de carga: Max. 200mA, voltaje residual: Max. 1V|
«Salida PNP colector abierto F voltaje de salida: Min. (alimentacién-2.5)V,corriente de carga: Max. 200mA

Circuito de proteccion

Circuito de proteccién de inversién de polaridad y corto circuito

Elemento receptor de luz

Foto diodo IC integrado

Indicador

Indicador de operacién: naranja, indicador de estabilidad: verde
(El'indicador naranja en emisor del tipo barrera es para la indicacion de alimentacion)

Conexion

Precableado

Resistencia de aislamiento

Min. 20MW(a 500VCC mega)

Resistencia al ruido

+240V onda cuadrada de ruido (ancho de pulso:1ps) por simulador de ruido

Rigidez dieléctrica

1,000VCA 50/60Hz por 1minuto

Vibracién

Amplitud de 1.5mm a frecuencia de 10 ~ 55Hz en cada direcciéon de X, Y, Z por 2 horas

Golpe

500m/s?(50G) en direcciones X, Y, Z por 3 veces

lluminacién ambiente

Luz de sol: Max. 11,000/x, luz incandescente: Max. 3,000/x

Temperatura ambiente

-20 ~ +55°C(en condicion de no congelamiento), almacenaje: -25 ~ +70°C

Humedad ambiente

35 ~ 85%RH, almacenaje: 35 ~ 85%RH

Proteccion IP50(estandar IEC)
Materiales Cuerpo : ABS, Cubierta de lentes : Acrilico, Lentes : Acrilico
Cables /E6.0mm, 4P, Longitud: 2m
) Individual | Reflector(MS-2), herramienta de ajuste | Herramienta de ajuste
Accesorios - —— -
Comun Soporte de fijacion, tornillos y tuercas

Certificaciones

ce

Peso de la unidad

Aprox. 3429 | Aprox. 200g | Aprox. 187g

T(*1) Es la distancia de montaje entre el sensor y el reflector MS-2, es igual cuando se usa el MS-4. Es detectable por debajo de 0.1m.
T(*2) Es para papel blanco no brillante (100 T 100mm)

©Datos importantes

OTipo barrera
IBEN1OM-TFR

IBEN1OM-TDT

Método de medicion

~
=

-

] Emisor

Receptor

Caracteristicas de desplazamiento paralelo Caracteristicas del &ngulo
Datos Método de medicion Datos
15 T T
€ i — Nivel de operacién{ B 15
= i " Nivel de operacion =
= i éstable Receptor S
S 9
S 1 o 10
g 1 g
g\ ;
8 5 . 8
3 s g
a e A “IN
0
100 50 0 50 100 0
0 : 0 ) 40° 20° 0 20°  40°
Emisor
Izquierda <+— Centro— Derecha Izquierda <— Centro — Derecha
Posicién de operacion {1 (mm) Angulo de operacion (»)
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Sensor de voltaje universal y amplificador integrado

©Datos importantes

ORetroreflectivo polarizado
IBEN3M-PFR IBEN3M-PDT

Caracteristicas de desplazamiento paralelo

Método de medicion

Datos

ORetroreflectivo
I1BEN5M-MFR IBEN5M-MDT
Caracteristicas de desplazamiento paralelo
Método de medicion Datos
€ _ lllivel de oYperaciénl
Reflector(MS-2) : ; vael de operacion estable
=R & /
| S 5 :
. 2 H
13! L 38 \
: s 3 G
h el
o
oo 2
o) o 0
o 100 i 50 0 50 i-100
N 0 41
Retroreflectivo

Izquierda «+— Centro —» Derecha
Posicion de operacion {1 (mm)

Reflector(MS-2)

T
01 L
oo )
o
o Retroreflectivo
polarizado

Distancia de deteccion L (m)

50 30 0 -3
0 i

-50

I1zquierda «— Centro —» Derecha
Posicion de operacion {1 (mm)

IBEN5SM-MFR IBEN5M-MDT

IBEN3M-PFR [IBEN3M-PDT

Caracteristicas del angulo del sensor

Método de medicion

Caracteristicas del angulo del sensor

Método de medicion

Datos

Reflector(MS-2)
==

Distancia de deteccién L (m)

Datos
5
3
1 A \
A ™N
0
10°  5° 0 50 10°

Reflector(MS-2)
==

Distancia de deteccién L (m)

0

10° 5° 0 5° 10°

Retroreflectivo Retroreflectivo
Izquierda <+— Centro —» Derecha polarizado Izquierda <— Centro — Derecha
Angulo de operacion (+) Angulo de operacion (v)
IBEN5M-MFR IBEN5M-MDT IBEN3M-PFR IBEN3M-PDT

Caracteristicas del angulo del reflector

Caracteristicas del angulo del reflector

Retroreflectivo

Distancia de deteccién L (m)

0
50°

30° 0 30° 50°

I1zquierda «+— Centro —» Derecha
Angulo de operacion (+)

Retroreflectivo
polarizado

Distancia de deteccién L (m)

Método de medicion Datos Método de medicion Datos
Reflector(MS-2) sl Reflector(MS-2) R
%\ 4 N

0
30° 15° 0 15° 30°
Izquierda «— Centro —» Derecha
Angulo de operacion ()
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Serie BEN

©Datos importantes

™Difuso reflectivo

IBEN300-DFR EIBEN300-DDT

Caracteristicas

del area de deteccion

Método de medicion

Objeto estandar de
deteccion: papel blanco no
brillante100 I 100mm

U Difuso
reflectivo

Datos
— Nivel de operacion
----- Nivel de operacion estable
800 T
€
— 600
c
hS]
Q
(5]
9] g
© 400 ,'
°
° K
Lol g
< ;
2 200 H
a 3
[a)] \
10 5 o 0 E]-S -10

I1zquierda «+— Centro —» Derecha
Posicion de operacion {1 (mm)

©Modo de operacién
Receptor 8’:': J I_
Mod Indicador de - ON
Ligl?t OON operacion OFF J I_, L_, I_
(LED)
salida TR [ SEF | |
Receptor SEF
Modo Indicado_r de - oNn —\_,—\_,—
operacion
Dark ON (LED) OFF
Salida TR [ ON
OFF

©Diagrama de salid

1Voltaje CC (Ambas sali

as de control

das NPN/PNP)

1Voltaje universal (salida a relevador)

Circuito sensor fotoeléctrico Conexion Circuito sensor fotoeléctrico Conexion
—_— . o (Café)+Vv ]
sobrecorriente % ax. 200m. : Salida por
— O———O (Negro)Ta
3 (4 (Blanco) salida PNP | [Carga] g ) (Negro) contacto (1c)
= Q O —
£ 3 + £ Relevador ~ (Blanco)Te
s (Negro) —12-24VCC ,Cgl i
2 salida NPN ) 3 i (Azul)
3 O £ 11 Circuito de O
G h © alimentacion i 24-240VCA
Proteccion + Max. 200mA ‘ : A IMen.| 24-240vCC
4 Carga | universal o (Cafe)
N (Azul)ov H

TEn el caso del producto con el dispositivo de proteccién de salida, si las terminales de salida de control estan en corto circuito o en condicién de

sobrecorriente, la salida de control se apagara debido al circuito de proteccion.

©Modo de operacio
IModo Light ON

ny tabla de tiempo

Nivel light ON estable Alto *
Nivel de operaci6n VAT Y A U 2 U A A Nivel de
inestable T HE . HE o | O operacion
Nivel light OFF estable Bajo b Lo Lo b L v
indicador oy | ‘|—|‘ o |—|‘ | o | |—|‘ |
de estabilidad 5 ; - ! N : :
(LED verde) : o : L : |
Indicador ON l_] |—|
Modo de operacion g J I_I |
Light ON (LED naranja) | Lo l Lo | |
SalidaTR ~ ON ‘ 1 |—| ,—l i
(Relevador)  OFF J I—, |

TLa forma de onda de la salida TR y el indicador de operacion son el estado de operacion para el modo Light ON, pero en el caso del modo Dark ON,

opera a la inversa del modo Light ON.
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Sensor de voltaje universal y amplificador integrado

©Conexiones
Tipo barrera Retroreflectivo Difuso reflectivo
I1BEN1OM-TFR1 I1BEN10OM-TFR2 1 BEN5M-MFR/BEN3M-PFR(con filtro polarizado) I1BEN300-DFR
2 24-240VCA
t T = e s e I 1
(Café) (Azul) j (Reflector) "
Objeto de (Café) (Azul) ‘ I I (Café) (Azul) é, Objeto de
deteccion deteccion
(Café) (Azul) Objeto_ge
24-240VCA ) ) deteccion .
24-240VCC (Blanco)(Negro)(Gris) (Blanco)(Negro)(Gris) (Blanco)(Negro)(Gris)
Tc Ta Tb Tc Ta Tb Tc Ta Tb
I1BEN10OM-TDT1 I1BEN10OM-TDT2 1 BEN5M-MDT/BEN3M-PDT(con filtro polarizado) 1BEN300-DDT
O] _ 12-24VCC 12-24VCC (@ “
L o — o —
— § I I
I - B - (Café)(Azul) \ (Reflector) (Café)(Azul)
Objeto de (Café) (Azul) I I Objeto de
deteccion deteccion
: Objeto d
(Café)) (Azul) detjgcziés
i (Blanco)(Negro) (Blanco)(Negro) (Blanco)(Negro)
12-24vCC (PNP) (NPN) (PNP) (NPN) (PNP) (NPN)
TEI cableado sin usar debe ser aislado.
©Dimensiones (Unidad:mm)
1 Producto Interruptor de seleccion| | Soporte
Indicador de estabilidad de modo de operacién 4 39

Indicador de operacion Ajuste S by —
, T = SN SN
1 Tipo barrera I Retroreflectivo Indicador de  |ndicador de P( E
I Difuso reflectivo estabilidad  operacion = =

i il

*Nota 1)Retroreflectivo: 21.25mm, Difuso reflectivo: 20.25mm Tornillo M4
Nota 2)Retroreflectivo: 7.5mm, Difuso reflectivo: 9.5mm

CABLE: £6, 2M

18 18 Tornillo M4
‘ Eje 6ptico ‘ Eje optico \1 ’/ Eje 6ptico _ )
i . ‘ 0 \S Sensor
s ) ( > - fotoeléctrico
r
\ ra g
! e
N/ 9 9 T
o
| |12 8 b ‘
— ]: \CABLE: £6, 2M
/

I Reflector 1 Soporte ©
0
{E'_} 14
<MS-2 > <MS-4 > (‘ W) i
405 R3.2 5.6 21
B 34 i 8 25.9 1.7 12 39 NS
< > M < > 58

52 -
60.5 |
)
|
oy 2
I~
| K
N o <
286 |
6
38
L 3.

: _:l_] 2-/£3.2 20 ® 2
2-£3.8 25 293
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Serie BEN

©Montaje y ajuste de sensibilidad
OTipo barrera

1. Alimente el sensor fotoeléctrico, después de colocar
el emisor y receptor de frente.

2. Coloque el sensor fotoeléctrico en medio del rango
de operacion del indicador moviendo el receptor o el
emisor derecha-izquierda y arriba-abajo.

3.Ajuste en direccion arriba-abajo de la misma manera

4. Después del ajuste, verifique la estabilidad en la
operacion, colocando el objeto en el eje éptico.

TSi el objeto de deteccidn es translicido o mas pequefio

de £16mm, el sensor puede no detectarlo debido
a que la luz lo penetra.

t Receptor
Mover
|qu|erda-derecha\
O -
o

e’
: !

Mover arriba-abajo
Emisor

OTipo difuso reflectivo
1. La sensibilidad debera ajustarse dependiendo del fondo
del objeto o lado de montaje.
2. Coloque el objeto en posicién para detectarlo con el
haz, gire el ajuste hasta la posicion (a) a la mitad del
rango de operacion del indicador desde la posicién min.
del ajuste.
3. Tome el objeto fuera del area de deteccion, gire el ajuste
hasta la posicion (b) donde el indicador se enciende.
Si el indicador no se enciende, entonces la posicion
max. es la posicion (b).

4. Coloque el ajuste a la mitad de los dos extremos (a)
y (b).

TLa distancia de deteccion indicada en la tabla de
especificacion es para papel blanco no brillante de
100 T100mm. Puede haber diferencias dependiendo
del tamafio,superficie y brilo del objeto.

Objeto de
deteccion
Posicion
(e\‘) optima
A (b)
Sensor
reflectivo
MIN  MAX

ORetroreflectivo
1. Alimente el sensor fotoeléctrico, después de colocar el
emisor y el reflector (MS-2) receptor de frente.
2. Coloque el sensor fotoeléctrico en medio del rango de
operacion del indicador moviendo el sensor derecha-
izquierda y arriba-abajo.

3. Ajuste en direccion arriba-abajo de la misma a manera
4. Después del ajuste, verifique la estabilidad en la
operacion, colocando el objeto en el eje dptico.

t

Reflector

Mover (MS-2)

izquierda-derecha um

Mover arriba-abajo

Foto sensor

TSi usa mas de 2 sensores fotoeléctricos en paralelo, el
espacio entre ellos debera ser mas de 30 cm.

T Si el nivel de reflectancia del objeto es mayor que el

papel blanco no brillante, puede provocar un
malfuncionamiento por reflexion debido al objeto
cuando este se encuentra cerca del sensor
fotoeléctrico.
Por eso debe haber suficiente espacio entre el objeto
y el sensor fotoeléctrico o debera colocar la superficie
del objeto a un angulo de 30°~45° contra el eje éptico.
(Cuando un objeto de alta reflectancia esta cerca del
sensor fotoeléctrico, use un sensor fotoeléctrico con
filtro polarizado para la deteccion.)

TAjuste de sensibilidad: ver tipo difuso reflectivo.

wanwenaeE]

Reflector

Objeto de
deteccion (MS-2)
TSi el lugar de instalacion es muy
pequerio, use el reflector MS-4 en
vez del MS-2 para la misma distancia m—
de deteccion. <MS-4 >

ORetroreflectivo (con filtro polarizado)

La luz pasa a través del filtro polarizado del emisor llega
al MS-2 cambiando la direccion a horizontal, llega al
fotodetector a través del filtro del receptor conviertiendola
en vertical por la funcion del MS-2. Asi la podra detectarla
aun por un reflector normal.

Filtro polarizado
vertical

Filtro polarizado
horizontal
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Tipo voltaje universal con amplificador integrado

Sensor fotoeléctrico con conexion por terminales

©Caracteristicas
I Ajuste de sensibilidad integrado
I Temporizador : ON Delay, OFF Delay, One-shot Delay
1 Salida NPN/PNP colector abierto (alimentacion CC)
1 Funcion de auto diagnostico

(LED verde encendido nivel estable). e M52
1 Proteccion de inversion de polaridad y sobrecorriente

1 Alimentacion: —_—
Universal 24-240VCC/24-240VCA (Ms-3)

I Proteccion IP66 contra agua (estandar IEC)

Lea antes del uso "Precauciones de seguridad"
en el manual de operacion”

©Especificaciones

e
(MS-4)

TMS-4 se vende por separado.

I Tipo voltaje universal

Modelos Estandar BX15M-TFR BX5M-MFR BX3M-PFR BX700-DFR
Con temporizador BX15M-TFR-T BX5M-MFR-T BX3M-PFR-T BX700-DFR-T
Tipo de deteccion Tipo barrera Retroreflectivo (tipo estandar) | Retroreflectivo (con filtro polarizado) Difuso reflectivo
; i s (1) (*2) (*3)
Distancia de deteccion 15m 0.1 ~5m(MS-2) 0.1 ~3m(MS-3) 700mm
Objeto detectado Ma&?{:ék%%ﬁ?nde Material opaco de Min. £60mm transr'\aﬂaartser::{ ?rgi(':scl)uci do
Histéresis Max. 20% de la distancia
ajustada
Tiempo de respuesta Max. 20ms
Alimentacién 24-240VCA +£10% 50/60Hz, 24-240VCC +10%(ondulacion P-P:Max. 10%)
Consumo de corriente Max. 3VA
Fuente de Iuz LED infrarrojo (modulado) | LED rojo (modulado: 660nm) |  LED infrarrojo (modulado)
Ajuste de sensibilidad Potenciémetro
Modo de operacion Light ON, Dark ON seleccionable por interruptor deslizable (Slfe)nsor
Salida de control Salida a relevador F (capacidad del contacto: 30VCC 3A 250VCA 3A carga resistiva, composicion del contacto: 1c (SPDT) fotoeléctrico
Ciclo de vida del relevador Mecanica: Min. 50,000,000, Eléctrica : Min. 100,000
Salida autodiagndstico LED verde enciende en operacién inestable
Funcién de temporizador |Seleccién de modos ON Delay, OFF Delay, One Shot Delay por interruptor deslizable [tiempo de retardo: 0.1 ~ 5seg.(ajustable VR)]
Indicador Indicador de operacion: LED amarillo, indicador de auto diagnostico: LED verde
Conexion Terminales de conexion
Resistencia de aislamiento Min. 20MW(a 500VCC mega)
Tipo de aislamiento Doble aislamiento
Resistencia al ruido +1,000V onda cuadrada de ruido (ancho de pulso:1ps) por simulador de ruido
Rigidez dieléctrica 1,500VCA 50/60Hz por 1minuto
m%gg(z)glelecmca de 1kV(Generador: 1.2/50us, impedancia de fuente: 500W, energia de fuente: 0.5J)
Vibracion Mecénic.a Amplitud de 1.5mm a frecuencia de 10 ~ 55Hz en cada direccién de X, Y, Z por 2 horas
Malfuncion. Amplitud de 1.5mm a frecuencia de 10 ~ 55Hz en cada direccién de X, Y, Z por 10 minutos
Golpe Mecénic.a 500m/s2(50G) en direcciones X, Y, Z por 3 veces
Malfuncion. 100m/s?(10G) en direcciones X, Y, Z por 3 veces
lluminacién ambiente Luz solar: Max. 11,000/, luz incandescente: Max. 3,000/x
Temperatura ambiente -20 ~ +65°C(en condicién de no congelamiento), almacenaje: -25 ~ +70°C
Humedad ambiente 35 ~ 85%RH, almacenaje: 35 ~ 85%RH
Proteccion IP66 (estandar IEC)
Materiales Cuerpo : ABS, Lentes : Acrilico
.~ |Individual _— Reflector(MS-2) | Reflector(MS-3) |
Accesorios - - - T -
Comun Destornillador de ajuste, soporte de fijacion, tornillos y tuercas
Certificaciones C G
Peso de la unidad TFR : Aprox. 198g, MFR : Aprox. 1269, PFR : Aprox. 130g, DFR : Aprox. 110g,
TFR-T : Aprox. 203g MFR-T : Aprox. 131g PFR-T : Aprox. 1349 DFR-T : Aprox. 1159

T(*1) Es la misma cuando se usa el MS-4 y puede detectar por abajo de 0.1m.
T(*2) Con el uso del MS-2 la distancia de deteccion sera 0.1~2m, puede detectar por abajo de 0.1m.
T(*3) Es para papel blanco no brillante (200 1 200mm)
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Serie BX

©Especificaciones
I Alimentacién CC

Tipo de deteccion

Estandar BX15M-TDT BX5M-MDT BX3M-PDT BX700-DDT
Con temporizador BX15M-TDT-T BX5M-MDT-T BX3M-PDT-T BX700-DDT-T
Retroreflectivo Retroreflectivo

Tipo barrera Difuso reflectivo

(tipo estandar) (con filtro polarizado)

Distancia de deteccion

15m (*1) 0.1 ~ 5m(MS-2) (*2) 0.1 ~3m(MS-3) (*3) 700mm

Objeto detectado

Material opaco de Material opaco de Material opaco de Material opaco

Min. £15mm Min. £60mm Min. £60mm transparente, translicido
Histéresis Max. 20% de_l rangp ajustado
de distancia
Tiempo de respuesta Max. 1ms
Alimentacion 12-24 VCC +10%(ondulacion P-P:Max. 10%)
Consumo de corriente Max. 40mA | Max. 30mA

Fuente de luz

LED infrarrojo (modulado) | LED rojo (modulado) | LED infrarrojo (modulado)

Ajuste de sensibilidad

Potenciémetro

Modo de operacion

Light ON o Dark ON seleccionable por interruptor deslizable

Salida de control

*Salida NPN colector abierto F voltaje de carga : Max. 30VCC, corriente de carga: Max. 200mA,
voltaje residual : Max. 1VCC a 200mA, Max. 0.4V a 16mA
*Salida PNP colector abierto (LED amarillo) F voltaje de salida : Min. alimentacion-2.5V,
corriente de carga: Max. 200mA

Salida autodiagnéstico

Salida NPN colector abierto F voltaje de carga : Max. 30VCC, corriente de carga: Max. 50mA,
voltaje residual : Max. 1V a 50mA, Max. 0.4V a 16mA

Circuito de proteccion

Proteccioén de inversion de polaridad, sobrecarga y corto circuito

Funcién de temporizado

Seleccién de modos ON Delay, OFF Delay, One Shot Delay por interruptor deslizable [tiempo de retardo: 0.1 ~ 5seg.(ajustable VR)]

Indicador Indicador de operacion: LED amarillo, indicador de auto diagnostico: LED verde
Conexién Terminales de conexion
Resistencia de aislamiento Min. 20MW(a 500VCC mega)

Resistencia al ruido

+240V onda cuadrada de ruido (ancho de pulso:1us) por simulador de ruido

Rigidez dieléctrica

1,000VCA 50/60Hz por 1minuto

Vibracion

Amplitud de 1.5mm a frecuencia de 10 ~ 55Hz en cada direccién de X, Y, Z por 2 horas

Golpe

500m/s?(50G) en direcciones X, Y, Z por 3 veces

lluminacién ambiente

Luz solar: Max. 11,000/x, luz incandescente: Max. 3,000/x

Temperatura ambiente

-20 ~ +65°C(en condicién de no congelamiento), almacenaje: -25 ~ +70°C

Humedad ambiente

35 ~ 85%RH, almacenaje: 35 ~ 85%RH

Proteccion IP66 (estandar IEC)
Materiales Cuerpo : ABS, Cubierta de lentes: Acrilico, Lentes : Acrilico
. |Individual | Reflector(MS-2) | Reflector(MS-3) |
Accesorios - - — -
Comun Herramienta de ajuste, soporte de fijacion, tornillos y tuercas

Certificaciones

ce

Peso de la unidad

Aprox. 2129 | Aprox. 124g | Aprox. 142g | Aprox. 1179

T(*1)Es la misma cuando se usa el MS-4 y puede detectar por abajo de 0.1m.
T(*2)Con el uso del MS-2 la distancia de deteccion sera 0.1~2m, puede detectar por abajo de 0.1m.
T(*3)Es para papel blanco no brillante (200 I 200mm)
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Tipo voltaje universal con amplificador integrado

©Datos importantes

OTipo barrera

I1BX15M-TFR / BX15M-TFR-T
I1BX15M-TDT / BX15M-TDT-T

ODifuso reflectivo

1BX700-DFR / BX700-DFR-T
1BX700-DDT / BX700-DDT-T

Caracteristicas de desplazamiento paralelo Caracteristicas del angulo Area de deteccion
Método de Método de Método de
medicién Datos medicién Datos medicion Datos
. Objeto estandarde | _
Receptor € Receptor e deteccion: papel e
et H H = ' blanco no = ) B
- R ' c A brilante200 1200mm| ¢ 990
© 15 k] 15 e o 0
2 =] o
@ [} [}
‘ 3 9 ‘ Eo] R | S 500
@ o 9 )
01 T 6 L = ‘ T = \
L| g ] g Tt L | E™ N /
c 3 L = 3 c /
; l 8 | / g = | T~ £ 100
X [4] 2 a4 ~ 1]
|| a o / 8 o 1 o o
100 50 0 50 100 / 80° 60° 40° 20° 0 20° 40° 60°80° 40 30 20 10 0 10 20 3Q 40
. b u 9! Izquierda <+— Centro — Derecha 4} % 01
) ' Angulo de operacion () )
Emisor I1zquierda +— Centro —» Derecha ) Dif Izquierda <— Centro —» Derecha
Posicién de operacion {1 (mm) Emisor relfllizscct’ivo Posicién de operacion ¢1 (mm)

ORetroreflectivo

I1BX5M-MFR / BX5M-MFR-T  IBX5M-MDT / BX5M-MDT-T

©ORetroreflectivo polarizado

I1BX3M-PFR / BX3M-PFR-T IBX3M-PDT / BX3M-PDT-T

Caracteristicas de desplazamiento paralelo

Caracteristicas del &ngulo del sensor

Caracteristicas del angulo del reflector

10

~

|

Lj

Distancia de deteccion L (m)

|/

Izquierda «+— Centro — Derecha
Posicion de operacion {1 (mm)

T
i

Retroreflectivo

Distancia de deteccién L (m)

Angulo de operacion (+)

Método de Método de Método de
medicion Datos medicién Datos medicion Datos
Reflector Reflector Reflector
(MS-3) (MS-3) (MS-3)
= 3 3

N
N

N

e L

AN Ny \
0
90 60 30 0 30 60 90 © & a2 0 24 6 40°30° 20°10° 0 10° 20°30° 40°
Retroreflectivo < 3! e {1 > Izquierda «<— Centro —» Derecha Izquierda «— Centro —» Derecha

Retroreflectivo

/
|

Distancia de deteccion L (m)
N

Angulo de operacion (+)
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Caracteristicas del &ngulo del sensor Caracteristicas del angulo del sensor | Caracteristicas del angulo del reflector
Método de Método de Método de
medicion Datos medicion Datos medicion Datos
E ; : - -
Reflector — A A Reflector 1S Reflector £ . .
(MS-2) 5 5 / \ (MS-2) it : 3 (MS-2) 3 ] ]
== S / \ — c 5 + + c 5 ) Y
S 0 h=]
| T g ¢ g TN . g / \
L1 3 X § 4 o 4
S - JIL I A
oo E 2 N / “y 3 ’ 1 \\ ‘ g?
| 2 \ / |/ s 2 |/ | S 5 )
g 1 / 2 / \ e / \ Sensor
A o g 5 L4 A 8 fotoeléctrico
122 8 4 0 4 8 2 .% 0 .‘Dﬂ o
0 0 4°3° 2°1° 0 1° 2° 3° 4° 60° 40° 20° 0 20° 40° 60°
. . > > Retroreflectivo Izquierda «— Centro —» Derecha | Retroreflectivo Izquierda «— Centro — Derecha
Retroreflectivo 'un'er_da_,‘* ce”'m? Derecha Angulo de operacion (=) Angulo de operacién (+)
Posicién de operacién {1 (mm)



Serie BX

©Diagrama de salidas de control

OVoltaje universal OVvoltaje CC
Circuito sensor fotoeléctrico | Conexion Circuito del sensor Conexién
] : 1 ™
— Circuito de ©),
alimentacion A+ H
; [ § Max. 200mA Carga
= universal i
E i [cace]
5 é .
] . S -« +
3 O @ salida g | Max. 50mA L 1ravee
S ’_o}f—@&} 250VCA 3A 8 . ' - 0%
com [ 3ovce 3a o A L
— 4 4 3 Carga Max. 200mA

Salida a relevador

______<>_

TEn el caso del producto con el dispositivo de proteccion de salida, si las terminales de salida de control estan en corto circuito o en condicion de
sobrecorriente, la salida de control se apagara debido al circuito de proteccion.

©Modo de operacion y tabla de tiempo

IModo Light ON

Nivel light ON estable

Nivel de operacién
inestable

Nivel light OFF estable

Auto diagnéstico(LED verde) ON

Area light ON estable

Area light OFF

estable

OFF

Indicador de operacién (LED amarillo) O(I):g

Salida de control (salida TR/Relevador) 0?2': |

L _ . [ _ _ _ .

— |

Nivel de operacion inestable

TLa operacion para el modo Dark ON como indica la gréafica de arriba es opuesta al modo Light ON.
TPara evitar una falla en el funcionamiento, las salidas de la unidad se mantienen en OFF por 0.5sec. después de alimentarlas.

©Modo de temporizador

Posicion del
Modo de ) interruptor Estats luz ON l
temporizacion S1 S2 Modo de operacion OFF ‘ [ i Cai
. ON 1 ! 1 ! [ )
Light ON OFF _|_|_|_|_|_|_|_|_
MODO ON ON 1 : 1 : Lo
NORMAL sorpammapils I [ T
Dark ON (Salida de control) OFF | o Lt
. SALIDA ON =g | - —
MODO ONE SHOT HohtON (Salida de control) - OFF m
ON | OFF . - R
DELAY SALIDA ON | =
Dark ON : ! ! ! | ! l
(Salida de control) OFF rbarh
. SALIDA oN T
Light ON (Salida de control) OFF _, ! L
MODO OFF | ON SALIA — T T
ON DELAY ON ' : .
Dark ON (Salida de control)  opp | !: L
SALIDA : E : LI’! L LI"
. oN ! w1 L
Light ON (Salida de control) off | | l t
MODO OFF | OFF i ™ SRS
OFF DELAY SALIDA ON = ! i L
Dark ON (Salida de control) OFF |_|
TT: Ajuste de tiempo con el potenciémetro.
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Tipo voltaje universal con amplificador integrado

©Conexiones
OTipo barrera

I1BX15M-TFR1 I1BX15M-TFR 2, I1BX15M-TDT1 I1BX15M-TDT2,
BX15M-TFR-T2 BX15M-TDT-T2

24-240VCA
24-240VCC

24-240VCA
24-240VCC

Objeto de Objeto de  Sal.1(NPN) STAB.

deteccion deteccion
ORetroreflectivo / Retroreflectivo con filtro polarizado
1BX5M-MFR, BX5M-MFR-T 1BX5M-MDT, BX5M-MDT-T
1BX3M-PFR, BX3M-PFR-T 1BX3M-PDT, BX3M-PDT-T
Objeto de - STAB. Objeto de
24-240VCA deteccion — deteccion

24-240VCC 12-24vCC

'

Reflector Reflector
CcOM Sal.2(PNP)
ODifuso reflectivo
1BX700-DFR, BX700-DFR-T 1BX700-DDT, BX700-DDT-T
+
+ STAB.
24-240VCA .
24-240VCC Objeto de Objeto de
deteccion deteccion
(K)
Sensor
Pa— I ' = I' fotoeléctrico
COM
OcCables
AE6~10mm
/7 - I Tamarfio de las terminales
——0C »» : Min. 3.6 Max. 10
- | Terminal No. Min. 3.6 Max. 10
~TF | ~ % ’%
f é (s /] g = =

(e——45 —J Max. 19 Max. 19

l— 50 (Unidad:mm)

[—— 60 —>

Porta cable . Cubierta
(/

d] D] Empaque
Rondana / \_ contra agua

TPara colocar el cable conectelo a la terminal como se ve en la figura de arriba.

TSeleccione cables de seccion circular de £6 ~10mm para el empaque, apriete el soporte del cable con torque de 1.0 a 1.5Nem.
TPara fijar el cable apriete los tornillos de las terminales con un torque de 0.8Nem.

TPara montar la cubierta, apriete su tuerca con un torque de 0.3~0.5Nem.
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Serie BX

Oldentificacion del panel frontal

OTipo barrera

Interruptor de seleccion D*ON / L<ON

Terminal No. Indicador de alimentacion (Amarillo) Ajuste de temporizador Interruptor de seleccion de modo de temporizador

2 )

[Ewtontes

[Emisor] [Receptor]
Ajuste de sensibilidad Indicador de Indicador de i
operacion (Amarillo) autodiagndstico (Verde) Terminales
ORetroreflexivo / Retroreflexivo con filtro polarizador ©ODifuso reflexivo
Interruptor de seleccion D ON /L ON Indicador de Interruptor de seleccion D ON /L ON

autodiagndstico (Verde) Interruptor de seleccion de Indicador de autodiagnostico (Verde)

modo de temporizador
Terminal No.

Interruptor de seleccion de

Indicador de operacién (Amarillo)

Indicador de operacién (Amarillo)

Ajuste de sensibilidad

Ajuste de sensibilidad

Ajuste de temporizador

TNo hay interruptor de seleccion de modo de temporizador y potenciémetro de ajuste en modelos sin funcién de temporizador.

©Dimensiones (Unidad:mm)
I Producto 1 Soporte
@ ¢ w — @
[Te}
735 \ o = 5=
80 ‘ -—teb-epb—-{it
16
65
45
50.5
25 r—>25 ol 2 ‘
(2]
Py [P bi
\ Eje 6ptico \ Eje dptico ]
I |
\ / \
1t Al 4
| @ | ™
= Tuerca hexagonal :":= &
— " AN (lado: 22mm) = EB ©
~ L7 — N
. 254 | “)'T5 40 Tornillo M4 U;ngilg Tomillo M4~ %‘:ﬁi’ Tormlo 14
1 Soporte I Reflector
*MS-2 *MS-3 *MS-4
) QL
{ 8 ﬁ 259 17 ;
8 3-4.2 ﬁ M
al = ORI R
465 PRI o
[SSIREER Dosete!
KEKERRS KL
05 R R
465 4 [RRKLER 25858
: KRR 0%
24 3-4.2 '0’0’0’0’0’0’0’ 1 "0’
| = KRS
5 68 Aotetetstote%
L& : [RRRKS 0 2-/£32 2
—FH ZIHKIHKAKS
5 RS 3
ol 2, B
- 3 25 4-£36
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Tipo voltaje universal con amplificador integrado

©Montaje y ajuste de sensibilidad

©Tipo barrera

1. Alimente el sensor fotoeléctrico, después de colocar
el emisor y receptor de frente.

2. Coloque el receptor en medio del rango de operacion
del indicador moviendo el receptor y el emisor
derecha-izquierda y arriba-abajo.

3.Ajuste en direccion arriba-abajo de la misma manera.

4. Después del ajuste, verifique la estabilidad en la
operacion, colocando el objeto en el eje dptico.

TSi el objeto de deteccidn es translicido o mas pequefio
de £15mm, el sensor puede no detectarlo debido a que
la luz lo penetra.

TAjuste de sensibilidad: ver sensor difuso reflectivo

Mover t

izquierda-derecha

Receptor
o Gt

Emisor Mover arriba-abajo

OTipo difuso reflectivo

1. La sensibilidad deberé ajustarse dependiendo del objeto
a detectar o lugar de montaje.

2. Coloque el objeto en posicién y gire el ajuste de
sensibilidad desde la posicion minima lentamente,
confirme la posicion (a) en la mitad del rango de operacién
del indicador y cuando se apague el indicador de auto
diagnostico (LED verde).

3. Si gira el ajuste desde el max. lentamente en el momento
en que el objeto ha sido retirado, el indicador de operacion
(LED amarillo) se apagara, y el indicador de auto
diagnostico (LED verde) se encendera. Confirme esta
posicion como (b).

[Cuando el indicador de auto diagnostico (LED verde)

y el indicador de operacion (LED amarillo) estan

apagados la max. posicién de sensibilidad sera (b).]
4. Coloque el ajuste a la mitad de los dos extremos (a)

y (b).

TEI ajuste de sensibilidad anterior es cuando esta se
esta en el modo Light ON. Si se esta en el modo Dark
ON, la operacion el indicador de operacion (LED amarillo)
sera el opuesto.

Objeto de
deteccion
D —— @) PéOS{clon
___________ ptima
(b)
Sensor
fotoeléctrico
MIN  MAX

TLa distancia de deteccién indicada en la tabla de
especificacién es para papel blanco no brillante de
100 1100mm. Puede haber diferencias dependiendo
del tamafio, superficie y brillo del objeto.

ORetroreflectivo

1. Alimente el sensor fotoeléctrico, después de colocar el
sensor y el reflector (MS-2) de frente

2. Coloque el sensor fotoeléctrico en medio del rango de
operacion del indicador moviendo el reflector o el
sensor derecha- izquierda y arriba-abajo.

3.Ajuste en direccion arriba-abajo de la misma a manera.

4. Después del ajuste, verifique la estabilidad en la
operacion, colocando el objeto en el eje dptico.

TSi usa mas de 2 sensores fotoeléctricos en paralelo, el
espacio entre ellos debera ser mas de 30 cm.

o Mover Reflector
izquierda-derecha (MS-2)
Sensor
fotoeléctrico L

Mover arriba-abajo

TSi el nivel de reflectancia del objeto es mayor que el
papel blanco no brillante, puede provocar un
malfuncionamiento por reflexion debido al objeto cuando
este se encuentra cerca del sensor fotoeléctrico.

Por eso debe haber suficiente espacio entre el objeto y
el sensor fotoeléctrico o debera colocar la superficie del
objeto a un angulo de 30°~45° contra el eje Optico.
(Cuando un objeto de alta reflectancia esta cerca del
sensor fotoeléctrico, use un sensor fotoeléctrico con filtro
polarizante para la deteccion).

TAjuste de sensibilidad: ver tipo difuso reflectivo.

Objeto de  Reflector
deteccion (MS-2)
TSi el lugar de instalacion es muy
pequefio, use el reflector MS-4 en
vez del MS-2 para la misma distancia ——
de deteccion. <MS-4 >

ORetroreflectivo (con filtro polarizado)
La luz pasa a través del filtro polarizado del emisor llega
al MS-3 cambiando la direccion a horizontal, llega al
fotodetector a través del filtro del receptor conviertiendola
en vertical por la funcion del MS-3. Asi la podra
detectarla aun por un reflector normal.

Filtro polarizado
de lineas verticales

|~
MS-3
Reflector(MS-3)

Filtro polarizado
de lineas horizontales
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